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RESUMEN

Los materiales basados en ZnO han sido ampliamente investigados durante los ultimos afios debido a su
aplicacion en diferentes campos como: optoelectrdnica, fotocatélisis o deteccion de gas. El uso potencial de
ZnO como material sensor se incrementa mediante el uso de material en polvo compactado y
microestructuras, con una alta relacion de superficie/volumen.

En este trabajo, las propiedades de las muestras de ZnO fueron investigadas a diferentes temperaturas de
tratamiento 800, 900 y 1000°C. Las propiedades morfolégicas, estructurales, épticas y eléctricas de las
muestras han sido investigadas por microscopia de fuerza atémica (AFM), difraccion de rayos X (XRD),
fotoluminiscencia (FL) y efecto Hall, respectivamente. Las propiedades de deteccion del ZnO se midieron
mediante el control de la resistividad eléctrica en presencia de varios gases como el vapor de etanol y CO.

ABSTRACT

ZnO based materials have been extensively investigated during the last years due to their application in
different fields such as optoelectronics, photocatalysis or gas sensing. The potential use of ZnO as sensor
material is increased by using compacted powder material and microstructures, with a high surface-to
volume ratio.

In this work, the properties of ZnO samples were investigated at different treatment temperatures 800, 900
and 1000C. Morphological, structural, optical and electrical properties of the samples have been
investigated by atomic force microscopy (AFM), X-ray diffraction (XRD), photoluminescence (FL) and Hall
effect, respectively. ZnO sensing properties have been measured by monitoring the electrical resistivity in the
presence of several gases as ethanol vapour or CO.
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